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W krótkim wystąpieniu chciałbym się odnieść do dwóch prac J. Stankowskiego [1, 2]. Po pierw-

sze, odniosę się do zaobserwowanej [1] nierezonansowej absorpcji mikrofalowej w nadprzewodnikach 

wysokotemperaturowych przez podanie jej teoretycznej interpretacji [3] w postaci strat energii na 

dysypatywnej sieci przypadkowych złącz Josephsona w próbkach ceramicznych. Po drugie, omówię 

fluktuacje gęstości zaobserwowane [2] przy przejściu do nadciekłości   dla skondensowanego helu-4 i 

jej możliwą interpretację, jeszcze w postaci niezakończonej.  
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